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 暫定版 データシート 

RD40LD102B 
8-bit Serial-in Parallel-out Latch LED Driver IC 

概要 

RD40LD102B は，20 ピンのパッケージに 8 段のフリップフロップおよびその出力に接続された 8 段のラッ
チから構成されています。シリアルデータ入力にデータを入力し，クロック入力にクロックパルスを入力す
ると，クロックが“L”から“H”へ変化するときデータ入力の信号が内部のシフトレジスタに入るとともに，シ
フトレジスタのデータは順次シフトされます。シフトされた内部データはノイズによる誤発光を防止するた
め，ラッチクロックが“L”から“H”へ 3 回変化したとき Q1～Q8は ON 状態となり (LED 点灯)，OFF 状態 (LED
消灯) はデータ変化と同時に行う構成としています。 

また，電源の ON/OFF 時の誤動作を防止するため出力誤動作保護回路を内蔵しており，Vcc レベルが一定
以下では Q1～Q8は強制的に OFF 状態 (LED 消灯) となります 

特長 

 電源電圧範囲 : 4.5 ～ 5.5 V, VO = 30V 
 出力電流 : IO = 100mA (@VCC = 5.0V) 
 すべての入力は，ゆるやかな入力の変化に対応するためにヒステリシス電圧を持っています。 
 プルアップ抵抗付き入力（Enable, Latch CLK 端子） 
 プルダウン抵抗付き入力（SR CLK, S-in 端子） 
 発注型名 

発注型名 パッケージ名称 
パッケージコード

(旧コード) 

パッケージ

略称 
テーピング略称(数量) 端子表面処理

D40LD102BFPH0 SOP-20 ピン 
PRSP0020DD-B

(FP-20DAV) 
FP H (2,000 個/リール) 0 (Ni/Pd/Au) 

【注】 上記パッケージ品の有無につきましては，担当営業までご確認ください。 
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ピン配置 
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ロジックダイアグラム 
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機能表 

入力 出力
*2 

S-in CLK *1 Latch CLK Enable Q1～Q8 S-out 

L IN X L 変化しない 

L IN  L 
Latch CLK の 1 回目の立ち上がりに

同期し “Z” を出力 

L IN X H Z  

SR CLK の 8 回目の立ち下がりに

同期し “L” を出力 

H IN X L 変化しない 

H IN  L 
Latch CLK の 3 回目の立ち下がりに

同期し “L” を出力 

H IN X H Z 

SR CLK の 8 回目の立ち下がりに

同期し “H” を出力 

【注】 *1 IN：SR CLK に下図の信号を入力する。 

 *2 Q1～Q8 は SR CLK の立ち上がり，S-OUT は立ち下がりで出力する。 

1 2 7 8

 
 
H : High レベル 

L : Low レベル 

Z : ハイインピーダンス 

X : “H”, “L”いずれでもよい 

 : 立ち上がりエッジ 

 : 立ち下がりエッジ 

 

タイミングチャート 

*L : LED ON   Z: LED Off

(1) Latch CLK 3 Q7 Q8 "L" 

(2) Latch CLK 1 Q1 Q8 "Z" 

(3) SR CLK 8 S-out

(4) Enable="H" Q1 Q8 "Z" 
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絶対最大定格 

項目 記号 定格値 単位 条件 

電源電圧 VCC –0.5 ～ 7 V  

入力電圧 VI –0.5 ～ VCC +0.5 V  

–0.5 ～ 30 V 出力 Z 時 (オフ時) 
出力電圧 *1 VO 

–0.5 ～ VCC +0.5 V S-out 

出力電流 

(1 ビット当りの電流) 
IO 100 mA VO = 0 ～ VCC 

許容損失 *2 Pd 0.835 W 
Ta = 25C 
基板実装時 

保存温度 Tstg –65 ～ +150 C  

【注】 絶対最大定格値は, 瞬時たりとも超過してはならない限界値を示してあり, どの 2 つ以上の項目も同時に 

達してはならない値です。 

 1. この値は最大 30 V までとします。 

 2. 最大パッケージ許容損失は、基板実装時の接合温度 150C で計算されています。 

 

推奨動作条件 

項目 記号 定格値 単位 条件 

電源電圧 VCC 4.5 5.5 V  

出力電圧 VO — 30 V 出力 Q1～Q8 Z 時 (オフ時) 

出力電流 

(1 ビット当りの電流) 
IO 0 100 mA 

Duty Cycle 70%以下 

出力 Q1～Q8 (オン時) 

動作温度 Ta –40 85 C  

【注】 未使用の入力は、“H” レベルか “L” レベルを保たなければなりません。 

 

DC電気的特性 

Ta = 25°C Ta = –40～+85°C 
項目 記号 VCC (V) 

Min Typ Max Min Typ Max
単位 測定条件 

VT+ 
4.5 ～ 

5.5 
— — 

VCC 

0.7
— — 

VCC 

0.7
V 

入力電圧 

VT- 
4.5 ～ 

5.5 
VCC 

0.2 
— — 

VCC 

0.2
— — V 

 

ヒステリシス電圧 VH 
4.5 ～ 

5.5 
VCC 

0.1 
— 

VCC 

0.5
VCC 

0.1
— 

VCC 

0.5
V  

IIH 5.5 — — 25 — — 30 A VIH = 5.5 V 
入力電流 

IIL 5.5 — — –25 — — –30 A VIL = 0 V 

VOH 5.0 4.9 — — 4.9 — — V IOH = –1 A 
出力電圧 (S-out) 

VOL 5.0 — — 0.1 — — 0.1 V IOL = 1 A 

出力電圧 (Q1～Q8) VOL 5.0 — — 0.55 — — 0.77 V IOL = 100 mA 

出力リーク電流 IOLK 5.5 — — 50 — — 100 A 
VO = 30 V 
(出力 Z 時 (オフ時))

ICC1 5.5 — — 300 — — 500 A 
入力端子＝ 

GND or VCC 電源電流 

ICC2 5.5 — — 300 — — 500 A 入力端子＝OPEN 

VT+ — 2.6 — 4.0 2.3 — 4.3 V  ドライバ出力 

誤動作防止電圧 VT- — 2.4 — 3.8 2.1 — 4.1 V  
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タイミング必要条件 

（VCC = 5V, CL = 15pF, RL(S-out) = ∞, RL(Qn) = 100, 入力 tr =tf = 20ns） 

Ta = –40～85°C 
項目 記号 

Min Typ Max 
単位 測定条件 

最大クロック周波数 fmax — — 12.5 MHz Duty cycle = 45% ～ 55% 

tW 35 — — ns SR CLK 
パルス幅 

tW 35 — — ns Latch CLK 

5 — — S-in → SR CLK 
セットアップ時間 tsu 

5 — — 
ns 

Latch CLK→ SR CLK 

ホールド時間 th 20 — — ns S-in → SR CLK 

クロックパルス上昇時間 tr — — 500 ns  

クロックパルス下降時間 tf — — 500 ns  

 

スイッチング特性 

（VCC = 5V, CL = 15pF, RL(S-out) = ∞, RL(Qn) = 100, 入力 tr =tf = 20ns） 

Ta = –40～85°C 
項目 記号 

Min Typ Max 
単位 

FROM 
入力 

TO 
出力 

tPLH — — 30 

tPHL — — 30 
ns SR CLK S-out 

tPLH — — 40 

tPHL — — 40 
ns Latch CLK Qn 

tPLH — — 40 

伝搬遅延時間 

tPHL — — 40 
ns Enable Qn 

 

測定回路 
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  1.  : PRR ≤ 1MHz, Duty Cycle = 50%, tr ≤ 20ns, tf ≤ 20ns
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測定波形 

•  – 1

•  –2

(S-in)

(SR CLK)

(Latch CLK)

VCC

GND

VCC

GND

VCC

GND

VCC/2

VCC/2

VCC/2

VCC/2

VCC/2

VCC/2

VCC/2 VCC/2

VCC/2 VCC/2

VCC/2

VCC/2

VCC/2 VCC/2

VCC/2

VCC/2

VCC/2

VCC/2

VCC/2

tr

tPLH

tPLH

tPLH

tPHL

tPHL

tPHL

tf

tr tf

tr

tr, tf

tsu

tsu

th

tw

tw

tw

tr, tf

tf

tr

tftr

tf

90% 90%

90% 90%

90% 90%

90%90% 90% 90%

90%

90% 90%

90%

10%

10%

10% 10%

10%10% 10%

10% 10%

10% 10%

10%

10%

10%
(SR CLK)

VCC

GND

VOH

VOL

(S-out)

(Latch CLK)

VCC

GND

(Q1 Q8)

VCC

VOL

(Enable)

VCC

GND

VCC

VOL
(Q1 Q8)

 



RD40LD102B 暫定版 

R04DS0014JJ0200  Rev.2.00  Page 7 of 8 
2013.02.25  

アプリケーションデータ 
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外形寸法図 

NOTE)

1. DIMENSIONS"*1 (Nom)"AND"*2"
 DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.

2. DIMENSION"*3"DOES NOT
 INCLUDE TRIM OFFSET.
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